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EXEMPLARY CLAIMS- 1-Rectifying device intended in particular to equip 
an alternator for motor vehicles, this device comprising 
severalsemiconductor elements fixed by a welding on a plate-support 
commune out of conducting metal, the plate-support above mentioned 
constituting one of two electric connections of the semiconductor 
elements, each element semi-a' onductor welded with the plate-support 
being at least partially coated with a resin electrically insulating, the other 
electric connection of each semiconductor element being connected by a 
welding to that the semiconductor element and crossing its resin coating, 
characterized by the fact that the semiconductor elements are welded 
onto bases envisaged in relief on the same side ofthe plate-support, each 
base having a cross section which grows zone of connection on the plate- 
support to its face of end whereis welded the semiconductor element. 2- 
Device according to claim 1, characterized by the fact that each base 
appreciably has the shape of a truncated cone,the face of end of the base 
onto which a o.lo.- is welded lies semiconductor being appreciably 
perpendicular to the axis ofthe truncated cone. 3-Device according to 
one of the claims 1 or 2, characterized by the fact that, on the side of the 
plate-support whereare envisaged in relief the bases and around each 
one of the aforesaidsoclo.s, is practised an annular groove inside which 
comes to encase abrought back sleeve, which contains the resin coating 
electrically insulating $-Device according to claim 3. characterized by the 
fact that each sleeve is fixed by click-and-ratchet work inside an annular 
groove. 5-Device according to claims' 3 and 4 catches simultaneously, 
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characterized by the fact that each brought back sleeve comprises, on 
one of its peripheral edges a retainer ring, which is retained inside the 
annular groove, between the bottom of theaforementioned groove and a 
peripheral vein making projection-at the interior of the aforementioned 
groove. 6-Device according to 
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5 On sait qu'un pont redresseur pour alteroateur de vehicu- 

les automobiles compdrte generalement plusieurs diodes de puis- 
sance separees, qui sont embolte'es dans des. orifices prevus a cet 
effet dans une plaque- support en m£tal conducteur, qui constitue 

5 k la fois l'une des deux bornes de connexion des diodes de puis- 
sance et uri radiateur permettant de dissiper l'energie calorifi- 
que degagee en cours de fonctionnement. Dans le. brevet francais 
1.602.639, on a decrit un dispositif redresseur plus avantageux 
dans lequel, au lieu de realiser des diodes de puissance separees 
10 et de les reunir ensuite sur une plaque-support, on fabrique di- 
rectement les diodes de puissance en cause sur ladite plaque-sup- 
port. Ainsi, a 1' emplacement d'une diode, on soumet un flan d'alu- 
minium ^tame destine" a constituer la plaque-support a un emboutis- 
sage, pour former une cuvette dans le fond de laquelle on soude 

15 le cristal semi-conducteur de la diode de puissance ; puis, de 
facon classique, on soude sur le cristal semi-conducteur un con- 
ducteur filiforme faisant saillie hors de la cuvette ; et oh rera- 
plit enfin la cuvette d'une r£sine electriquement isolante, qui 
enrobe le cristal semi-conducteur et ses Soudures avec la plaque- 

20 support et le conducteur filiforme. Dans le brevet francais sus- 
mentionne", on prevoit une seule diode de puissance par plaque-sup- 
- port et, selon le nombre de diodes de puissance necessaires a la 
realisation d*un pont redresseur pour alternateur mono-,bi-ou 
triphasd, les plaques-supports sont eventuellement assemblies par 

25 deux ou par trois. 

Malgre l'intergt que presente la fabrication directe des 
diodes de puissance sur leur plaque -support, le dispositif redres- 
seur faisant l'objet du brevet francais 1.602.639 prisente cepen- 
dant certains inconvenients : les travaux de soudage des elements 

30 semi-conducteurs sur leur plaque-support sont dilicats a effectuer 
car ils sont operis a l'intirieur d'une cuvette de petite dimen- 
sion. De plus, l'accrochage de L'enrobage de risine a l'interieur 
de la cuvette n'est pas tres Men assure et surtout, on constate 
qu'en cours de fonctionnement, par suite des variations de charge 

35 de la diode de puissance et de la difference importante existant 
notamment entre les coefficients de dilatation de l'enrobage de 
risine et de la parol de la cuvette, les soudures du cristal semi- 
conducteur de meme que ce dernier sont soumis a des contraintes 
mecaniques eleve"es qui riduisent la durie de vie de la diode de 

40 puissance et la rende peu compatible avec les exigences generale- 
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ment formulas dans les cahiers de charges pour ce type de compo- 
sant. 

La pr^sente invention vise a apporter des perf ectionne- 
ments au dispositif redresseur decrit dans le brevet 1 602 639 et, 
5 a cet effet, elle se propose de dicrire un dispositif redresseur 
dans lequel les elements semi-conducteurs sont soudes non pas sur 
le fond d'une cuvette mais sur un socle prevu en relief sur la pla- 
que-support, le manchon a l'interieur duquel est directement coule 
l'enrobage de resine isolante <5tant un element rapporte - qui est 
10 mis en place autour du socle une fois que le soudage de 1' element 
semi-conducteur est acheve\ II va de soi que les operations de 
soudage sont grandement simplifies puisqu'elles sont operas sur 
un socle en relief sur la plaque-support et qui n'est entoure" par 
aucune paroi susceptible de ggner le bon deroulement du soudage. 
15 En outre, les projections de soudure qui peuvent eventuellement se 
produire peuvent, bien entendu, Stre aisement enlev^es, ce qui 
n'etait pas le cas lorsque le cristal semi-conducteur £tait soud<5 
sur le fond d'une cuvette relativement Stroite. Suivant une autre 
caracteristique avantageuse du dispositif redresseur selon l'in-. 
20 vention, le socle de chaque Element semi-conducteur a une section 
transversale qui est croissante en direction de sa face d'extremi- 
te" ou est soudt? 1" element semi-conducteur. Cette configuration 
permet non seulement d' assurer un accrochage efficace de l'enroba- 
ge de rdsine sur la plaque-support, mais encore d'ameliorer la du- 
25 ree de vie de l 1 element semi-conducteur et de ses soudures. 

La presente invention vise, en outre, a decrire un proc<5- 
d<§ de fabrication d'un dispositif redresseur du type vise" ci-des- 
sus, essentiellement caractexise" par les Stapes suivantes : un 
flan dans lequel sera fagonnee la plaque- support, est sounds a une 
30 premiere operation d' emboutissage faisant apparaltre sur l'une de 
ses faces des reliefs cylindriques en nombre egal au nombre de so- 
cles que Ton desire manager ; dans une seconde operation d' embou- 
tissage, on ecrase les sommets des reliefs cylindriques, afin de 
leur donner une configuration tronconique et, simultanement, on 
35 realise des rainures annulaires utilisees pour le centrage des man- 
chons rapport<5s autour des socles. Cette seconde operation d'em- 
boutissage est raise a profit non seulement pour donner aux reliefs 
cylindriques la configuration tronconique d£siree, mais encore pour 
rectifier la face d'extremite" des socles et leur conferer la pla- 
40 nelte" ndcessaire au hon soudage des elements semi-conducteurs. En- 
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fin, dans une troisi&me etape effective dans le cas ou l'on desi- 
re fixer a demeure, par encliquetage, les manchons rapport<§s sur 
la plaque-support, on provoque un tranchage de l'un des bords su- 
peYieur ou ext^rieur de chaque rainure annulaire afin de rdaliser, 
5 par repoussage du metal a l'interieur de la rainure annulaire, 
une nervure peripherique continue ou discontinue utilised pour 
la fixation par encliquetage des manchons rapportes sur la pla- 
que-support. 

La presente invention a done pour objet un dispositif re- 

10 dresseur destine, eh particulier, a equiper un alternateur pour 
veliicules automobiles, ce dispositif comportant plusleurs Elements 
semi-conducteurs fixes par une soudure sur une plaque -support 
commune en m£tal conducteur, la plaque-support precitee consti- 
tuant 1' une des deux connexions electriques des elements semi- 

15 conducteurs, chaque Element semi -conducteur soud£ a la plaque- 
support Stant au moins partiellement enrobe d'une resine electri- 
quement isolante, l'autre connexion eleetrique de chaque element 
semi-conducteur etant relive par une soudure audit element semi- 
conducteur et traversant son enrobage de rdsine, caract&rise" par 

20 le fait que les elements semi-conducteurs- aont soudds sur des 
socles prevus en relief , sur un meme c6t<§ de la plaque-support, 
chaque socle ayant une section transversale qui crott depuis sa 
zone de raccordement sur la plaque-support jusqu'a.sa face d* ex- 
tremity oil est soude" 1' element semi-conducteur. 

25 Dans un mode pr^fere" de realisation, chaque socle a sensi- 

blement la foxme d'untronc de cSne, la face d'extreroite du socle 
sur laquelle est soude" un element semi-conducteur etant sensible- 
ment perpendiculaire a l'axe du tronc de cfirie ; sur le cSte de la 
plaque-support, oft sont prevus en relief les socles, et autour de 

30 chacun desdits socles est pratiquee une rainure annulaire a 1* in- 
ter! eur de laquelle vient s'embotter un manchon rapporte qui con- 
tient 1' enrobage de re"sine electriquement isolante ; chaque man- 
chon rapports est fix<5 par encliquetage a l'interieur d'une rai- 
nure annulaire ; les manchons rapportes comportent sur l'une de 

35 leurs bordures peripheriques, un jonc de retenue qui s'encliquet- 
te a l'interieur d'une rainure annulaire, entre le fond de ladite 
rainure et une nervure p£ripherique continue ou discontinue fai- 
sant saillie a l'interieur de ladite rainure ; le jonc de retenue 
precite" fait saillie radialement a l'exterleur des manchons rap- 

40 porte"s et la nervure pdriph^rique, qui coopere avec le jonc de 
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retenue, est menagee sur le rebord interieur des rainures annu- 
laires ; les manchons rapportes Bont de forme sensiblement tronco- 
nique, le diametre interieur des manchons rapportes decroissant 
progressivement quand on se deplace depuis leur extremity, qui est 
5 emboltee a l'interieur d'une rainure annulaire, vers leur autre 
extremite" ; l'ouverture des manchons rapportes, qui est opposed a 
la plaque-support, est traversee par un conducteur filiforme cons- 
tituant l'une des deux connexions <51ectriques d'un dl&nent semi- 
conducteur, 1' autre connexion e^ectrique etant constitute par la 

10 plaque-support. 

La presente invention a egalement pour objet un nouveau 
proccSde de fabrication d'un dispositif redresseur ci-dessus defi- 
ni, caracterise par le fait que sur un flan en mtStal conducteur 
destine - a constituer la plaque-support du dispositif redresseur, 

15 on procede a des operations d'emboutissage a la presse qui- consis- 
tent, en premier lieu, a realiser d'un meme c3t£ du flan des re- 
liefs sensiblement cylindriques destines a constituer les socles ; 
en second lieu, a ^eraser les sommets des reliefs cylindriques 
obtenus de facon que chaque relief ecrase ait une section trans- 

20 versale, qui crolt depuis sa same de raccordement sur la plaque- 
support jusqu'a sa face d' extremity sur laquelle un element semi- 
conducteur estdestin* a §tre soude et, simulttaneroent, a menager 
autour de chaque relief la rainure annulaire dans laquelle vient 
s'embotter un manchon rapport^. 

2 5 Dans le cas ou les manchons rapportes du dispoBitif re- 

dresseur a fabriquer sont fixes par encliquetage a l'interieur des 
rainures annulaires de la plaque-support, on prevoit avantageuse- 
ment, apres 1'operation d'emboutissage, dans laquelle on a simul- 
tanement ecras<5 les reliefs cylindriques et realise autour de cha- 

30 que relief une rainure annulaire, une operation supplemental de 
tranchage, au voisinage et le long de l'un des bords interieur ou 
ext<5rieur des rainures annulaires ; une telle operation de tran- 
chage permet de realiser, par refoulement du m£tal, une nervure 
peripherique continue ou discontinue faisant saillie a l'interieur 

35 de chaque rainure annulaire, la nervure peripherique ainsi obtenue 
servant a la fixation par encliquetage des manchons rapportes sur 
la plaque-support. Avantageusement, apres les operations d'embou- 
tissage et eventuellement de tranchage en premier lieu, on fixe 
par une soudure les elements semi-conducteurs sur les reliefs cy- 

40 lindriques ecrases qui constituent les socles, puis on relie cha- 
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que element semi-conducteur par une autre soudure a un conducteur 
fillforme. qui constitue l'une des deux connexions electriqiies d'un 
Element semi-conducteur ; et, enfin, on embofte les manchons rap- 
■ ported a l'interieur des rainures annulaires entourant les socles 
5 puis on coule directement a l'interieur de chaque manchon rapporte 
une resine eiectriquement isolante. 

Pour mieux faire comprendre l'objet de la pr^sente inven- 
tion, on va en decrlre ci-apras a titre d'exemple purement illus- 
tratif et non limitatif, un mode de realisation represente sur le 
10 dessin annexe*. 

Sur ce dessin : 

.- la figure 1 represente . en coupe axiale une diode du dis- 
positif redresseur selon 1' Invention ; et 

- la figure 2 illustre les differenfces Stapes de fagonna- 
15 ge de la plaque-support commune des diodes du dispositif redres- 
seur. 

En se r£fe"rant a la figure 1 du dessin, on volt que l'on a 
d<*signe" par 1 dans son ensemble une plaque-support en aluminium 
etame sur laquelle sont soudes trois. elements semi-conducteurB 2 

20 constituant les Elements actifs de trois diodes de puissance dont 
une seule a ete representee sur la figure 1. La plaque-support 1 
fait office a la fois de radiateur permettant de dlsslper l'ener- 
gie calorifique d^gag^e par les diodes de puissance en cours de 
fonctionnement et de borne de connexion commune auxdites diodes, 

25 Dans cet exemple de realisation, . les trois diodes de puissance et 
leur plaque-support commune 1 dquipent un pont redresseur d'un 
alternateur triphase utilise pour 1 'alimentation eiectrique d'un 
vehicule automobile. 

Les trois elements semi-conducteurs 2 sont disposes d'un 

30 m&ne c6te de la plaque-support 1 et sont soudes sur la face d' ex- 
tremity d'un socle 3 prevu en relief sur la plaque-support 1. Le 
socle 3 a, approximativement, la forme d'un tronc de cSne dont le 
diamatre croft depuis la zone de raccordement du socle avec la 
plaque-support jusqu'a la face d'extremite ou est soude l'eiement 

35 semi-conducteur. Le demi-angle au sommet du tronc de c6ne est 

d» environ 15". On assure a la face d'extremite du socle 3, une 
planeite rlgoureuse, de fajon a realiser une bonne liaison par 
soudure entre le cristal semi-conducteur 2 et son socle 3. 

Une des connexions eiectriques de l'eiement semi-conduc- 

40 teur 2 est const! tuee.ainsi qu'on l'a vu, par la plaque- support 1 
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commune tandis que 1* autre connexion Slectrique est formed par un 
conducteur filiforme 4 qui se termine par une tgte 5, de plus grand 
diametre, Hie mecaniquement et Slectriquement a 1' element semi- 
conducteur 2 par une couche de soudure. 
5 Le socle 3, 1' element semi-conducteur 2 et une partie du 

conducteur filiforme 4 sont noy<5s dans un enrobage 6 de refine 
electriquement isolante contenue a l'interieur d'un manchon rappor- 
ts 7 fixe" sur la plaque -support 1. L'axe du manchon rapporte - 7 est 
sensiblement confondu avec celui du socle 3 qu'il entoure ; le man- 
10 chon rapport^ 7 est legerement evase en direction de la plaque-sup- 
port, son diametre croissant quand on va de son extremity libre op- 
posed a la plaque-support 1 jusqu'a son autre extrSmitS qui est 
fix<Se sur ladite plaque. Sur la bordure pdripherique de plus grand 
diametre du manchon rapporte* 7 et sur la face intSrieure de celui- 
15 ci est prevu en relief un jonc de retenue 8. Le manchon 7 s.' engage, 
par sa bordure de plus grand diametre, a 1'intSrieur d'une rainure 
annulaire 9 menagee autour de chacun des socles 3 prevus en relief 
sur la plaque-support 1. L'axe de la rainure annulaire 9 est sensi- 
blement confondu avec l'axe du socle 3 qu'elle entoure. 
20 La rainure annulaire 9 a pour but d' assurer non seulement 

le centrage du manchon rapports' 7 autour du socle 3, mais egalement 
sa fixation par encliquetage. Pour ce faire, on prevoit, au voisi- 
nage du rebord interieur de la rainure annulaire 9 une nervure p6- 
riphSrique 10 continue ou discontinue qui fait saillie a l'intS- 
25 rieur de la rainure annulaire 9. Le mode de realisation de cette 
nervure peripherique 10 . sera decrit en detail ci-apres. Pour as su- 
jettir a la plaque-support 1 le manchon rapporte" 7, on enfonCe ce 
dernier par son ouverture de plus grand diametre & l'interieur de 
la rainure annulaire 9, de facon que le jonc de retenue 8 B'encli- 
30 quette a 1'intSrieur de la rainure annulaire, entre le fond de la- 
dite rainure et la nervure periphSrique 10. 

On congoit que la realisation du dispositif redresseur ln- 
tSgre 1 a trois diodes de puissance dScrit dans cet exemple de reali- 
sation soit bien plus simple qu'un dispositif redresseur analogue 
35 obtenu par exemple par enfoncement de trois diodes de puissance 
separSes dans des orifices prevus a cet effet sur une plaque radia- 
teur. Dans cet exemple, on commence par fixer au moyen d'une couche 
de soudure les trois Elements semi-conducteurs 2 sur les socles 3 
de la plaque-support 1 faconnSe comme represent^ sur la figure 1. 
40 Le fagonnage de la plaque-support 1 constltue l'une des particula- 
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rit<5s de la pr£sente invention qui sera decrite de fagon d*§taillee 
ci-apres en se r<5ferant a la figure 2. Une fois soud<5s sur leur 
socle 3, les elements semi-conducteurs 2 sont relies electrique- 
ment et mecaniquement a un conducteur filiforme 4 par une autre 
5 operation de soudage. On peut noter que les travaux d' enlevement 
ou de nettoyage des projections de soudure qui peuvent eventuelle- 
ment se produire peuvent Stre effectues sans aucune difficulty , 
gtant donne" que les manchons rapportes 7 ne sont mis en place qu' 
apres soudage. Les manchons rapportes 7 servent surtout de cavite" 

10 de moulage a l'interieur de laquelle est coul<* l'enrobage 6 de re- 
sine electriquement isolante. La configuration tronconique donnee 
au socle 3 assure, a elle seiile, un bon accrochage de l'enrobage 6 
de re'sine, de sorte que l'on peut preroii; dans une variante de 
realisation, un manchon 7 qui n'est pas destine a Stre fixe" a de- 

15 meure sur la plaque-support 1 mais qui, au contraire, est amovible 
et est enleve 1 apres la realisation de l'enrobage 6. Ainsi qu'on 
l'a montre" dans la demande de brevet frangais n* 79-00748 deposee 
le 12 Janvier 1979, la configuration tronconique du socle 3 permet 
non seulement d' assurer V accrochage et le maintien de l'enrobage 

20 de refine 6 sur la plaque-support 1, mais encore d'ameliorer la 
duree de vie de 1' element semi-conducteur 2 et de ses soudures. 
En effet, par des essais de laboratoire consistant a soumettre des 
elements semi-conducteurs 2 a des chocs thermiques rep«St£s, la 
Soci^te* depbsante a pu constater que les Elements semi-conducteurs 

25 2 et leurs soudures <Staient susceptibles de register a un nombre 
plus (Sieve* de chocs thermiques grace a la configuration sensible- 
ment tronconique du socle 3. 

L'une des particularity essentielles du dispositif redres- 
seur qui vient d**tre decrit reside aussi dans la realisation par- 

30 ticuli&rement avantageuse par sa simplicity et sa rapidit<5 de la 
plaque-support 1 du dispositif redresseur. LeB Stapes de fagonna- 
ge de la plaque-support 1 sont illustrees sur la figure 2 : un 
flan d' aluminium etami 11 est soumis a une premiere operation 
d'emboutissage de fagon a faire apparattre sur l'une des faces du 

35 flan trois reliefs cylindriques 12 destines a constituer les trois 
socles 3. La hauteur des reliefs cylindriques 12 est legerement 
superieure a la hauteur des socles 3 a realiser et le diametre des 
reliefs cylindriques 12 est sen&iblement e"gal au plus. petit dia- 
metre des socles 3. Dans une seconde operation d'emboutissage, on 

40 ecrase les sommets des reliefs cylindriques 12 pour leur donner 
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la forme definitive des socles 3 et, simultanement, on realise les 
rainures annulaires 9 utilis^es pour le centrage des manohons 7 
autour des socles 3. Ainsi, par application d'un seul coup de pres- 
se, on menage les rainures annulaires 9 et on donne aux reliefs 
5 cylindriques 12 la configuration tronconique desiree ; en outre, 
ce coup de presse est mis a profit pour rectifier la face d'extre- 
mite des reliefs 12 et lui donner ainsi la planeite n4cesaaire au 
bon soudage des elements semi-conducteurs 2. 

La troisieme etape du faconnage de la plaque-support 1 est 

10 realisee lqrsque l'on desire maintenir fixe le manchon rapporte 7 
sur la plaque-support apres avoir couie a l'intdrieur l'enrobage 6 
de resine electriquement isolante. Dans ce cas, pour assurer la 
fixation par encliquetage du manchon rapporte 7, on effectue une 
operation de tranchage du bord interieur de chaque rainure 9 de 

15 facon & provoquer un repoussage du metal vers 1' interieur de ladi- 
te rainure et la creation de la nervure peripherique 10. Cette 
nervure 10 peut Stre ou.bien continue, ou bien discontinue, c'est- 
a-dire constitute d* ergots separes qui sont destines a cooperer 
avec le jonc 8 du manchon rapporte 7 pour assurer la fixation de 

20 ce dernier sur la plaque-support. 

Le mode de realisation, qui vient d'etre decrit, presente, 
par rapport a un dispositif redresseur de type courant equipant un 
alternateur de vehicules automobiles, un triple interSt : tout 
d'abord, celui d'eviter la realisation sdparee des diodes de puia- 

25 sance, puis leur emmanchement sur une plaque radiateur ; celui en- 
suite de faciliter les travaux de soudage des cristaux semi-con- 
ducteurs grSce a 1' utilisation de manehons rapportes qui ne sont 
mis en place qu'apres soudage et celui, enfin, d'assurer un bon 
accrochage de l'enrobage de resine isolante allie a une duree de 

30 vie prolongte des soudures et des cristaux semi-conducteurs grSce 
a la configuration tronconique des socles 3. 

II est bien entendu que le mode de realisation ci-dessus 
decrit n'est aucunement limitatif et pourra donner lieu a toutes 
modifications desirables sans Bortir pour cela du cadre de l'in- 

35 vention. 
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REVENDICATIONS 

1 - Dispositif redresseur destine en particulier a equi- 
per un alternateur pour vehicules automobiles, ee dispositif com- 
portant plu3ienrs elements semi-oondueteurs fixes par une soudure 

5 sur une plaque-support commune en m£fcal eonduoteur, la plaque- 
support preeitee constituant l'une des deux connexions eleetriques 
des elements semi-eonducteurs, chaque element semi-a'onducteur soude" 
k la plaque-support 6tant au moins partiellement enrobe 1 d'une re- 
sine <§leetriquement isolante, 1'autre connexion eleetrique de cha- 

10 que element semiweondueteur <5tant relive par une soudure audit £Le» 
ment semi-conducteur et traversant son enrobage de r<Ssine, carae- 
t<§ris<5 par le fait que les Sldments semi-conducteurs sont soudes 
sur des socles prevus en relief sur un mSme.c8t^ de la plaque- 
support, chaque socle ayant une section transversale qui crott 

15 depuis sa zone de raccordement sur la plaque-support Jusqu'a sa 
face d'extremite oil est soude" l'el«5ment semi-conducteur. 

2 - Dispositif selon la revindication 1, caraeteris<5 par 
le fait que chaque socle a sensiblement la forme d'un tronc de 
e8ne, la face d'extremite du socle sur laquelle est soude un el<§- 

20 ment semi-conducteur e*tant sensiblement perpendioulaire a l'axe 
du tronc de edne. 

3 - Dispositif selon l'une des revendications 1 ou 2, 
earaeterisS par le fait que, sur le e$te de la plaque-Bupport oil 
sont prevus en relief les socles et autour de chacun desdlts so- 

25 eles,est pratiquee une rainure annulaire a l'interieur de laquelle 
vient s'embotter un manehon rapporte,qul contientl' enrobage de r<S- 
sine electriquement isolante. 

\ - Dispositif selon la revendication 3» oaraeteris<5 par 
le fait que chaque manehon est fix<J par encliquetage a l'dnterieur 

30 d'une rainure annulaire. 

5 - Dispositif selon les revendications 3 et 4 prises si- 
multanement, earacterisS par le fait que chaque manehon rapport^ 
comporte, sur l'une de ses bordures peripheriques un 3 one de rete- 
nue, qui s'encliquette a I'toterieur de la rainure annulaire, entre 

35 le fond de ladite rainure et une nervure peripherique faisant 
saillie a l'interieur de ladite rainure. 

6 - Dispositif selon la revendication 5* earacterise' par 
le fait que le Jono de. retenue fait saillie radialemant a 1'exte- 
rieur du manehon et la nervure peripherique, qui coopere avec le 

ho j one de retenue, est menagS but le rebord interieur des rainures 
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annulaires. 

7 - Dispositif selon l'une des revendications 3 a 6, 
caracterise" par le fait que les. nanchons rapport<53 sont de forme 
sensiblement tronconique, le diametre interieur desdits manohons 
decroissant progressivement, quand on se depla'ee depuis leur ex- 
tremity qui est embottee a l' interieur d 'une. rainure annulaire, . 
vers leur autre extremit 6. 

8 - Dispositif selon l'une des revendications 1 a 7* 
caracterise" par le fait que l'ouverture du manchon,qui est 
opposee a la plaque- support, est traversee par un conducteur fill- . 
forme constituant l'une des deux connexions Sleetriques d'un 616- \ 
ment semi-conducteur, 1'autre oonnexion electrique e*tant constitute 
par la plaque-support. 

9 - Dispositif selon l'une des revendications 1 a 8, 
caracterise" par le fait qu'il equipe le pont redresseur d'un al- 
temateur utilise" pour 1' alimentation Slectrique d'un vehicule 
automobile. 

10 - Precede de fabrication d'un dispositif redresseur 
selon la revendication 3 caracterise par le fait que, sur un flan 
en metal conducteur destine a constituer la plaque-support du dis- 
positif , on precede a des operations d' emboutissage a la presse 
qui consistent, en premier lieu, a realiser d'un meme c6t<8 du 
flan, des reliefs sensiblement cylindriques destines a constituer 
les socles 5 en second lieu, a Eraser les sommets des reliefs cy- 
lindriques obtenus de fa S on que chaque relief ecrase ait une sec- 
tion transversale, qui crott depuis sa zone de raccordement sur la 
plaque-support jusqu'a sa face d'extremite sur laquelle un element 
semi-conducteur est destine a Stre soude, et, simultanSment, a 
manager autour de chaque relief la rainure annulaire dans laquelle 

i vient s'embolter un manchon rapportt. 

11 - Precede selon la revendication 10 dans lequel on .rea- 
lise un dispositif redresseur dont les manchons rapportes sont fi- 
xes par encliquetage a l'inttrieur des rainures annulaires de la 
plaque-support, caracterise par le fait qu'apres ^operation d em- 

> boutissage dans laquelle on a simultanement ecrast les reliefs 
cylindriques et menage autour de chaque relief une rainure annu- 
laire, on precede a une operation supplemental™ de tranchage, au 
voisinage et le long de l'un des bords interieur ou exttrieur de 
chaque rainure annulaire, de facon a realiser, par refoulemenf de 

3 metal, une nervure peripherique continue ou discontinue en faisant 
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saillie a l'interieur de chaque rainure annulaire, cette nervure 
p<Sriph£rique obtenue servant a la fixation par encliquetage des 
manchons rapport<*s sur la plaque-support. 

12 - Proce'de' selon l'une des revendications 10 ou 11, ca- 
5 racterise" par le fait qu'apres les operations d'emboutissage ei: 
eventuellement de tranchage du flan, en premier lieu, on fixe par 
une soudure les elements semi-eonducteurs sur les reliefs cylin- 
driques e~cras£s qui constituent les socles, puis on relie chaque 
element semi-conducteur par une autre soudure a un conducteur fi- 
10 liforme ; en second lieu, on embotte les manchons rapport^s a 

l'interieur des rainures annulaires entourant les socles, puis on 
coule directement a l'interieur de chaque manchon rapports' une 
resine e*lectriquement isolante. 



pl nniaoc 



2453500 




